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5P61006PGGI
Hersteller-Teilenummer: 5P61006PGGI

Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)

Teil der Beschreibung: IC BUFFER ZD DDR2/800 8-TSSOP

Datenblätter: 5P61006PGGI.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer 5P61006PGGI

Hersteller IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung IC BUFFER ZD DDR2/800 8-TSSOP

Kategorie
Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -

AnwendungsspezifischTeilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannungsversorgung 1.7 V ~ 1.9 V

Supplier Device-Gehäuse 8-TSSOP

Serie -

Verhältnis - Eingang: Ausgang 1:1

Verpackung Tube

Verpackung / Gehäuse 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)

PLL Yes

Ausgabe Clock

Betriebstemperatur -40°C ~ 85°C

Zahl der Schaltkreise 1

Befestigungsart Surface Mount

Hauptzweck Memory, DDR2

Eingang Clock

Frequenz - Max 425MHz

Differenzial - Eingang: Ausgang Yes/Yes

SI53106-A01AGMR
Silicon Labs
IC BUFFER ZDB PCIE 1:6 40-QFN

SI5338N-B04907-GMR
Energy Micro (Silicon Labs)
I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY
FREQU

SI5338A-B07589-GMR
Energy Micro (Silicon Labs)
I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY
FREQU

SI5338L-B05700-GM
Energy Micro (Silicon Labs)
I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY
FREQU

5P61006PGGI8
IDT, Integrated Device
Technology Inc
IC BUFFER ZD DDR2/800 8-
TSSOP

5P6J-Z-E1
NEC
NEC TO-252

5P6J
NEC
NEC TO-252

5P6J-AZ
NEC
NEC to251
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